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	 由于布线限制和继电器性能限制，实现全带宽性能可能非常困难。
	 继电器驱动速度缓慢，为毫秒级的时间量级，从而限制了测试速度。
	图5至图7显示了MEMS开关如何消除这些限制，增强其在ATE应用中的价值。图5和图6显示了典型的dc/RF开关扇出应用原理图，分别使用EMR开关以及ADGM1304或ADGM1004 MEMS开关。图7显示了实现这两个原理图的视觉演示PCB的照片。该演示中使用扇出16:1多路复用功能。图5中的继电器为DPDT EMR继电器。需要九个DPDT继电器和一个继电器驱动器IC，来实现18:1多路复用功能（八个DPDT继电器只能产生14:1多路复用功能）。物理继电器解决方案显示在图7左侧，该图说明了继电器解...
	图6和图7右侧显示了相同的扇出开关功能，仅使用五个ADGM1304或ADGM1004 SP4T MEMS开关，因而得以简化。从图6和图7右侧可看出，占用PCB面积减小，开关功能的布线复杂性降低。按面积计算，MEMS开关使占用面积减少68%以上，按体积计算，则可能减少95%以上。ADGM1304和ADGM1004 MEMS开关内置低电压、可独立控制的开关驱动器；因此，它们不需要外部驱动器IC。由于MEMS开关封装的高度较小（ADGM1304的封装高度为0.95 mm，ADGM1004的封装高度为1...
	图8显示了另一个测试设备开关使用示例。该图显示连接高速或RF待测器件的测试接口的典型原理图，使用EMR作为开关元件。在本例中，评估电子设备需使用高速RF信号和数字/DC信号。
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